Исходные данные.

Размеры магнитопровода.

Ширина стержня a 44 мм.  Толщина набора b 50 мм.  Ширина окна c 40 мм.  Высота окна h 100 мм.

Электрические параметры.

Внутренне сопротивление Ri  480 Ом. Приведённое сопротивление Ra 6600. Сопротивление нагрузки Rn 6 Ом.  Ток покоя I0 122 мА.

Индукция покоя B0 0.53 Тл. Кпд 0.96.

Толщина материала каркаса 2 мм. Зазор каркас-магнитопровод 0.5 мм.

Толщина межслойной изоляции первички 0.15 мм. Толщина межслойной изоляции вторички 0.3 мм.

Толщина межобмоточной изоляции 0.5 мм (фактически 0,6мм) .

Коэфф. заполнения окна каркаса по меди 0.25.

Коэфф. заполнения проводом по слою 0.88. Коэфф. заполнения проводом по слоям 0.85.

Амплитуда напряжение на аноде 305 В, на частоте 14 Гц.
Первичная обмотка.

Результаты расчёта.

Число витков в слое 172 (фактически от 180 до 192). Число слоёв 19 (фактически 18). Всего витков 3268 (фактически 3330 +\-10).  Диаметр провода 0.485мм (0,44мм). Активное сопротивление 127.1 Ом (фактически 141Ом).

Вторичная обмотка.

Число витков в слое 100 (фактически 105). Число слоёв 10 (фактически 15). Всего витков 1000. Диаметр провода 0.84 мм. (фактически 0,81мм).  Активное сопротивление 0.122 Ом. 

Выходное сопротивление 0.69 Ом.

Немагнитный зазор, суммарный 0.895 мм (фактически 0,45мм).  Секционирование 4I-3II-6I-4II-6I-3II-3I. ( фактически 3| - 4|| - 6| - 5|| - 6| - 6|| - 3| ).
 Кпд трансформатора 0.961.
Толщина обмотки 29.1 мм. Зазор обмотки в каркасе 7.9 мм.

Индуктивность 29.7 Гн. Индуктивность рассеяния 15.2 мГн. (фактически 24мГн). Собственная ёмкость 863.6 пФ.
Нижняя полоса пропускания по синусу 3.0 Гц, (измеренная, в каскаде с EML520 , на полной мощности 20Гц - 20КГц по -0,4дБ),  по импульсу  11.2 Гц.  Верхняя полоса пропускания по индуктивности рассеяния 74.9 кГц, по собственной ёмкости 331.7 кГц. Индукция перемагничивания +- 0.51 Тл. Выходная мощность 6.8 Вт.

